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Przedmiotem wynalazku jest uklad diodowego
przeksztaltnika funkcji, aproksymujacy pozadang
nielinearng charakterystyke odcinkami linii prostej.

Znane uklady diodowych przeksztaltnikéw funkeji
o parabolicznych charakterystykach mnielinearnych
wyrazonych og6lnie przez funkcje y=f(x)=axn,
gdzie y — wielko$§é wyjSciowa; x — wielko§é wej-
Soiowa f(x) — charaktberystyka statyczma ukladu
przeksztalcajacego; a — wspéiczynnik proporcjo-
nalno$ci; n — stopien paraboli budowane w ukla-
dzie nielinearnego czwérnika typu I' maja wigczony
w galezi podluznej czwérnika czlon nielinearny, kté-
rego rezystancja jest funkicja mapiecia wejsdiowego,
a w galezi poprzecznej wigczony jest rezystor linear-
ny. Czlon nielinearny wlgczony w galezi podluznej
czwornika sklada sie z okreSlonej liczby obwodéw
polaczonych réwnolegle, z ktérych pierwszy stanowi
pvezystor, a wszystkie pozostale stanowia szeregowe
polaczenie rezystora i diody pelnigcej role kluczu
w obwodzie spolaryzowanej w Kierunku zaporowym
napieciem, z dzielnika zasilanego ze Zrédla napiecia
stalego. Liczba tych obwodéw zalezy od dokladnosci
aproksymaicji charakberystyki nielinearne;j.

Zmnane uklady diodowych przeksztattnikéw funkcji
posiadajg charakterystyke w duzym stopmiu zalezng
od temperatury. Niedogodno§é ta wynika z zalezno-
Sci charakterystyk napieciowo prgdowych diod pel-
niacych role kluczy w ukladzie od tempertury. Ukla-
dy te, badz nie posiadaja kompensaeji termicznej
charakterystyk napieciowo pragdowych diod, bgdz tez
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posiadajag kompensacje zrealizowang przez wlacze-
nie w szereg z réwnolegle polgczonymi obwodami
diod kluczujacych diody kompensacyjnej spolaryzo-
wanej w kierunku przewodzenia. W ukladzie tym
dioda kompensacyjna jest wspélna dla wszystkich
diod pelnigcych role kluczy w ukladzie. Wymaga to
stosowania w ukladzie przeksztaltnika funkcji diod
kluczajacych o jednakowej zalezmodci charakterystyk
napieciowo pradowych od temperatury, co zwazyw-
szy na to, ze poszczegélne diody w praktyce réznie
reagujg na temperature daje kompensacje mato do-
kladng. Ponadto w znanych ukladach trudno jest
uzyskaé dosthteczng seperacje poszczegélnych obwo-
déw ukladu.

Celem wynalazku jest polepszenie parametréw
technicznych ukladu, a w szczegélnosci zmniejszenie
wplywu temperatury na charakterystyke ukladu, zas
zadaniem wynalazku jest opracowanie ukladu prze-

" ksztaltnika funkeji pozwalajacego ©0siggnaé zamie-

rzony cel,

Zadanie to zostalo rozwigzane, dzieki temu, ze
kazda dioda kluczujgca polgczona jest szeregowo
i przeciwsobnie z dodatkowsg dioda kompensacyjna
spolaryzowang w Kierunku przewodzenia, tego sa-
mego typu co dioda pelnigca role klucza.

Zasadniczg korzy$cia techniczng wynikajgcg ze
stosowania ukladu wedlug wynalazku jest uzyska-
nie duzej stabilnoéci termicznej charakterystyki prze-
ksztattnika funkeji, na kazdym odcinku linii lamanej,

_oraz uzyskanie wzajemnej seperacji rezystancji po-
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s{zczegélnych obwod6éw ukladu. Pozwala to uzyskaé
duzg dokladno$é aproksymacji charakterystyki nie-
linearnej, bez konieczno$ci specjalnego dobierania
diod, oraz zmniejszy¢ znacznie napiecie polaryzujace
diody.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia
schemat ideowy ukbadu diodowego przekszbattnika
funkicjii, aproksymujacega charakterystyke y=ax?
trzema odcinkami linii prostej dla dodatnich warlto-
$di sygnatu wejsciiowego.

Uktad przeksztaltnika funkcji zbudowany w uktla-
dzie nielinearnego czwérnika typu I', tworza w ga-
lezi podluznej trzy réwnolegle polaczone obwody,
z ktérych pierwszy stanowi rezystor R, drugi stano-
wi szeregowe polgczenie potencjometru P, kompen-
sacyjnej diody Dk i przeciwsobnie do niej wlaczonej
kluczujacej diody D, oraz rezystancji R,, za$§ trzeci
obwéd stanowi szeregowe potgczenie potencjometru
P, kompensacyjnej diody D, i przeciwsobnie do niej
wlaczonej kluczujgcej diody D, oraz rezystancji R,.
W galezi poprzecznej czwérnika wlgczony jest rezy-
stor R;. Diody D w ukladzie przeksztaltnika funkecji
spolaryzowane w Kkierunku zaporowym mnapieciem
z dzielnika, ktéry tworzy potencjometr P, kompen-
sacyjna dioda D, oraz rezystor R, w obwodzie
pierwszym i odpowiednio potencjometr P, kompen-
sacyjna dioda D,, oraz rezystor R, w obwodzie dru-
gim, zasilanego ze Zrdédla napiecia stalego U, pelnig
role kluczy, dolgczajac w miare wzrostu amplitudy
sygnalu wejsciowego réwnolegle do rezystora Ro,
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kolejno odpowiednie rezystory R, i R,. Wypadkowa
warto$é tych rezystoréw R_||R, i R | R,|R,, od-
powiadajg kolejno nachyleniom drugiego i trzeciego
odcinka charakterystyki. Kompensacje termiczng
chanakterystyk napieciowo-pradowych kluczujacych
diod D uzyskuje sie przez wlaczenie w kazdym ob-
wodzie dicdy D szeregowb i przeciwsobnie do niej
kompensacyjnej diody D, , spolaryzowanej w kie-
runku przewodzenia, tego samego typu co kluczujg-
ca dioda D. Poszczegélne pary odpowiednio polg-
czonych diod D i Dk tworzg w poszczegdlnych ob-
wodach uklad wzajemnej kompensacji termicznej,
dzieki czemu uzyskuje sie duzg dokladno$é kompen-
sacji w szerokim zakresie temperatur i prgdéw. Dzie-
ki temu, ze kompensacyjne diody D, , sa wlaczone
przeciwsobnie do kluczujgcych diod D, uzyskuje sie
seperacje poszczegélnych obwiodéw uktadu.

Zastrzezenie patentowe

Uklad diodowego przeksztaltnika funkeji zbudo-
wany w ukladzie nielinearnego czwérnika typu I,
gdzie w galezi podluznej czwérnika wlaczony jest
czton mielinearmy, skladajacy sie z réwmnolegle polg-
czonych obwodéw, a w galezi poprzecznej wlgczoay
jest rezystor linearny, znamienny tym, ze kazda kiu-
czujgca dioda polaczona jest szeregowo i przeciw-
sobnie z dodatkowa kompensacyjng diodg (D,) spo-
laryzowana w kierunku przewodzenia, tego samego
typu co dioda (D) pelnigca role klucza.
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